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Dersin Amaci

Bu dersin amaci, 6grencilere yariiletken aygitlarin (diyot, MOSFET ve BJT) calisma prensiplerini ve
analog elektronik devre analizinin temel yéntemlerini kazandirmaktir. Ogrenciler; DC ve AC devre
analizi, kucuk sinyal modelleme ve ylUkseltec tasarimi konularinda yetkinlik gelistirerek gercek

muhendislik uygulamalarina hazirlanacaktir.

Dersin icerigi

Ders; yariiletken malzeme 6zellikleri ve pn eklem diyot devrelerinin DC/AC analiziyle baslamakta,
dogrultucu, Zener, kirpici ve sikistirici devre uygulamalariyla devam etmektedir. Ardindan
MOSFET'in fiziksel yapisi, DC 6ngerilim analizi, anahtar/dijital kapi uygulamalari ve temel yUkselteg
konfiglrasyonlar (ortak-kaynak, ortak-drain, ortak-kapi) ele alinmaktadir. Son bélimde BJT'nin DC
calisma noktasi analizi, 6ngerilim teknikleri ve ortak-emiter, ortak-kollektér, ortak-baz ylkselteg

konfiglrasyonlari incelenmektedir.
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Dersin On Kosulu/ Yan Kosulu

EE 2001(6n) ve EE 3003(yan)

Ders Kitabi / Malzemesi / Onerilen Kaynaklar

Donald E. Neamen, ,Microelectronics, Circuit Analysis and Design, 4th ed., 2010

Akademik Durustluk ve Yapay Zeka

Akademik durustluk ihlalleri, kopya cekme, intihal, bilgi veya alinti uydurma, baskalarinin
sahtekarlik eylemlerini kolaylastirma, sinavlara yetkisiz sahip olma, egitmene bilgi vermeden baska
bir kisinin calismasini veya daha once kullaniimis calismayi sunma veya diger 6grencilerin akademik
calismalarina midahale etme gibi durumlari icerir, ancak bunlarla sinirli degildir. Akademik

diristligun herhangi bir bicimi ciddi bir akademik ihlaldir ve disiplin eylemiyle sonuclanacaktir.

Ders Ciktilari

OC1: Yariiletken malzemeleri, n-tipi/p-tipi katkilamayi ve pn eklem diyotunun DC/AC davranisini aciklar;

diyot modellerini (parcali lineer, kiiclk sinyal) sayisal problemlere uygular.

OC2: Dogrultucu, Zener, kirpici, sikistirici ve coklu diyot devrelerini analiz eder; cikis dalga formlarini ve

devre parametrelerini hesaplar.

0C3: MOSFET'in fiziksel yapisini ve calisma bélgelerini aciklar; DC éngerilim analizi yaparak Q-noktasini
(ID, VDS) belirler.

OC4: MOSFET yiikseltec devrelerinin kiiclik sinyal esdeger devre modelini ¢izer; gm, kazang (Av),
giris/cikis empedansini hesaplar.

OC5: BJT'nin calisma prensibini ve DC devre analizini (digim gerilimleri, dal akimlari, B etkisi)

gerceklestirir; 6ngerilim tekniklerini karsilastirir.

0OC6: BJT ve MOSFET yiikseltec konfigiirasyonlarini (CE/CS, CC/CD, CB/CG) karsilastirir; cok kademeli
devreleri analiz eder ve temel devre tasarimi yapar.

PC-OC Matrisi

e Her bir 6grenim ciktisi (OC), en az bir program ciktisi (PC) ile iliskilendirilmelidir; liitfen bos satir birakmayiniz.

e Sadece dersin icerigi ile dogrudan iliskili olan ve 6lctiglinliz program ciktilarini isaretleyiniz.

6c1

oc 2
oc3
6ca

6cs

6ce
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Duzey: Yok 1 Dusuk aOrta BYUksek

Is Yiku Tablosu

Faaliyet stre Toplam Aciklama
(Saat)
Derse Katilim 14 4 56
Ders Oncesi Bireysel Calisma 14 2 28
Ara Sinavi/Hazirlik 1 10 10
Final Sinavi/Hazirlik 1 15 15
Quiz Hazirhk 2 4 8
Toplam is Yiikii 117

Haftalik Program

Hafta icerik

1 Yariiletken malzeme 6zellikleri; n-tipi ve p-tipi yariiletkenler; pn eklemi

2 Diyot devre analizi: DC modeller ve parcali lineer model; Schottky ve Zener diyot

3 Diyot AC esdeger devresi; kliclik sinyal modeli; diyot termometre uygulama

4 Dogrultucu devreler: yarim dalga, tam dalga, koprQ; filtre kapasitord; dalgalanma gerilimi

5 Zener diyot devreleri; kirpici ve sikistirici devreler

6 Coklu diyot devreleri; fotodiot ve LED devreleri; DC glg¢ kaynadi tasarimi

7 MOSFET: fiziksel yapi, n-kanal/p-kanal, calisma bolgeleri (kesim, dogrusal, doyum), esik gerilimi
8 Ara Sinav

9 MOSFET DC devre analizi; Q-noktasi belirleme; sabit akim éngerilimi

MOSFET anahtarlama, dijital mantik kapisi ve yUkseltec uygulamalari; cok kademeli MOSFET

10
devreleri

11 MOSFET yukselteg: klcuk sinyal modeli, gm; ortak-kaynak yUkselteg analizi

05 Ortak-drain (kaynak takipgisi) ve ortak-kapi konfiglrasyonlari; cok kademeli ylkseltecler; JFET
yUkseltecleri

13 BJT: temel yapi, aktif/kesim/doyum bdlgeleri, akim-gerilim karakteristikleri; DC devre analizi

14 BJT 6ngerilim teknikleri; cok kademeli BJT devreleri; BJT yukselte¢ konfigurasyonlarina giris

15 Ortak-emiter, ortak-kollektér, ortak-baz BJT yukseltecleri; AC yUk hatti; cok kademeli analiz ve

genel tekrar
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Egitim-Ogretim Metodlar

Yontem Adi Araclar Ogrenci Faaliyetleri

Standart derslik
teknolojileri, ¢coklu 5
Ders (anlatim), Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen egitim
o ortam araclari L . ) i Aktif
etkilesimli tartisma L materyalleri Gzerinden goésterilenleri uygulama
(projektor, bilgisayar,

dijital sunumlar)

Standart derslik

teknolojileri, goklu ) ) L )
Tartismali Ders Dinleme ve anlamlandirma, elestirel distinme Aktif

ortam araclari,

projektor, bilgisayar

* Problem ¢6zme teknikleri kullanilarak fiziksel ve
Problem C6zme - fizyolojik problemlerinin analiz edilmesi ve uygun Aktif

¢ozUmlerin gelistirilmesi.

Gosterim Ders sunum icerikleri Dinleme ve anlamlandirma, gézlem/durumlari isleme Aktif

Ders Degerlendirme Kriterleri

Aktivite Turu Degerlendirme Adi Katki Orani
Quiz QuIZ 1 %10
Vize Vize %30
Quiz QUIZ 2 %10
Final Final %50
Toplam %100

Surdurulebilir Kalkinma Amaclan

Secilen Amaclar: SKA 4, SKA 9
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